Введение
Динамическая мощность потребления   PD (мкВт) определяется по формуле:
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На рис. 3.1 и 3.2 представлены зависимости динамического тока (Icco) потребления микрохсмы КР1554ЛАЗ от частоты переключения при Ucc=5,5B, Сl=50пФ, Т=25°С, Ν-1 и от емкости нагрузки при Ucc=5,5B, F=20МГц, Т=25°С, N=1.
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3.4. Выходные характеристики
Выходное напряжение высокого и низкого уровня всех без исключения микросхем серии KP1554 гарантируются при выходном токе высокого и низкого уровня 24 мА при Ucc=(4,5-5,5) В и 12 мА при Ucc=(3,0-3,6) В, что обеспечивает формирование крутых фронтов импульсов на выходе микросхемы. Выходные уровни напряжения гарантируются при входных напряжениях высокого и низкого уровня соответственно 70% и 30% от напряжения питания Ucc. Микросхемы серии КР1554 способны работать на шины с волновым сопротивлением Z0-50 Ом при Ucc=(4,5-5,5) В в диапазоне температур от -45ºС до +85ºС. Работоспособность микросхем серии КР1554 на шину с Z0=50 Ом обеспечивается нормами на динамические выходные токи высокого и низкого уровня во всем диапазоне температур. Ioh не менее 75 мА при
Uoh=3,85 В и Uсс=5,5 В. Iol не менее 86 мА при Uol=1,1 и Ucc=5,5 В. При переключении на выходе из низкого уровня в высокий:
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При переключении на выходе из высокого уровня в низкий:
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        или для выбранного уровня Uil=1,1 В:
